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Pracovisté / Zkratka KE / IEOBE Akademicky rok  2023/2024
Nézev Elektronické obvody Zptsob zakonéeni Zkouska
Akreditovano/Kredity Ano, 2 Kred. Forma zakonceni Kombinovana
Rozsah hodin  Pfednaska 2 [HOD/TYD] Cviceni 2 [HOD/TYD]
Obs/max Statut A Statut B Statut C Zapocet pred zkouSskou ANO
Letni semestr 2/- 0/0 0/0 Pocitédn do priméru. ANO
Zimni semestr 0/- 0/- 0/- Min. (B+C) studentii nestanoveno
Rozvrh Ano Opakovany zépis NE
Vyudovaci jazyk Cestina Vyuéovany semestr Letni semestr

Volng zapisovatelny pfedmét Ao

Hodnotici stupnice. A|B|C|D|E|F

Pocet dnil praxe 0
Hodn. stup. zp. pfed zk. S|N

Pocet hodin kontaktni

Automat. uzn. zép. pted zk. Ne

Periodicita K
Nahrazovany pfedmét Zadny
Vylou€ené ptedméty Nejsou definovany
Podmifiujici pfedméty = Nejsou definovany
Predméty informativné doporucené Nejsou definovany
Pfedméty které pfedmét podmitiuje Nejsou definovany

Cile pfedmétu (anotace):

Zkouska se sklada z pisemné a Gstni ¢asti.
Zkousejici hodnoti znamkou zejména miru pochopeni latky a schopnost aplikace poznatkd.

Pozadavky na studenta

Piedpokladem pro studium predmétu je znalost feSeni elektronickych obvodii pomoci pocitacové simulace (SPICE). V prib¢hu
studia musi student vysledky svych laboratornich méteni zpracovat ve formé protokolii. Vyucujici udéli zapocet z predmétu teprve
po predloZeni takto zpracovanych laboratornich méfeni.

Obsah

Obvody napajecich zdroji, zdroje s jednocestnym usmérnénim, s dvojcestnym usmérnénim, zdroje s mistkovym zapojenim diod,
vyhlazovani usmérnéného napéti kondenzatorem, narazovou tlumivkou, vicefazové usmérinovace (Sestipulsni, dvanactipulsni).
Stabilizatory zdroji napajeni elektronickych zafizeni, stabilizace pomoci spojité regulace, stabilizatory s impulsni regulaci,
ochrana a jisténi napajecich zdroji, specialni druhy napéjecich zdroji.

Obvody s diodami pro slaboproudé aplikace, amplitudové detektory, fazové detektory, kruhové moduléatory, vzorkovaci obvody,
diody ve specialnich zapojenich jako jsou omezovace amplitudy vf signdlu, zapojeni se zenerovymi diodami.

Zakladni zapojeni obvodu s vicevrstvymi prvky - tyristory, triaky - pro fizeni vykonu a spinéni.

Zapojeni impulsnich zesilovact s tranzistory, vlastnosti, riizna zapojeni omezujici zpozdéni, zapojeni impulsnich a spinacich
zesilovacu s indukéni zaté€zi ruznych typu (civky, transformatory), klopné obvody realizované zapojenim s tranzistory.

Zapojeni s rezonan¢nimi obvody, rezonanéni zesilovace, vf zesilovace, oscilatory, principy vzniku oscilaci, nasobice kmitoctu,
vyuziti vazanych indukénosti.

Ruizné varianty napétovych a proudovych tranzistorovych zesilovac¢li uréenych pro nf a vykonové aplikace.

Operacni zesilovace a jejich zapojeni pro nejriiznéjsi aplikace - zesilovace, komparatory, filtry, impulsni obvody, oscilatory.
Specialni obvody, zejména integrované bloky.

Predpoklady - dalsi informace k podminénosti studia predmétu
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Predpokladem pro studium pfedmétu jsou zakladni znalosti z teoretické elektrotechniky, linearnich elektrickych obvodu, znalost
zakladnich vlastnosti elektronickych soucastek a znalost feSeni elektronickych obvodi pomoci pocitaéové simulace (SPICE).

Ziskané zpisobilosti

Student ziska schopnost porozumét funkci elektronickych obvodt a navrhovat obvody s pozadovanymi vlastnostmi (elektrickymi
parametry).

Studijni opory

Garanti a vyucujici

e Garanti: prof. Ing. Pavel Bezousek, CSc. (100%), Ing. Bc. David Matousek, Ph.D. (100%)
* PrednéSejici: Ing. Bc. David Matousek, Ph.D. (100%)
* Cvidict: Ing. Bc. David Matousek, Ph.D. (100%), Ing. Jifi Rolecek (100%)
Literatura
¢ Zakladni: DOBES, J. Névrh elektronickych obvodii pocitacem. Praha CVUT, 1994.
o Zékladnf: Burian, Z., Krejc¢itik, A. Simuluj - simulace viastnosti analogovych elektronickych obvodii. BEN,
2002.
¢ Zakladni: Brtnik, Bohumil. Zakladni elektronické obvody. Praha: BEN - technicka literatura, 2011. ISBN 978-
80-7300-408-8.
* Doporucené: Krejcitik, A. Moderni spinané zdroje. Praha, BEN, 1999.
* Doporucena: Krejéitik, A. Napdjeci zdroje I.. Praha, BEN, 1997.
* Doporucené: Husak, M. Napdjeci zdroje v elektronice. Praha, CVUT, 1998.
* Doporuéena: Mohan, N., Undeland, T. M., Robbins, W. P. Power electronics. New York, John Wiley, 1989.
* Doporucena: Mallat, J., Krofta, J. Stabilizované napdjeci zdroje pro mikroelektroniku. Praha, SNTL, 1985.
Casova néroénost
Vsechny formy studia
Aktivity Casov4 niro¢nost aktivity [h]
Ucast na vyuce 20
Domaci ptiprava na vyuku 20
Priprava na laboratorni méfeni, zpracovani 20
vysledkt
Celkem: 60
Vyu€ovaci metody

Monologicka (vyklad, prednaska, instruktaz)
Dialogicka (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody samostatnych akei

Laborovani

Hodnotici metody
Ustni zkouska
Pisemna zkouska
Posouzeni zadané prace
Predmét je zafazen do studijnich programi:
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Studijni program Typ stud. Forma stud. Obor Etapa V.stpl. Rok Blok Statut D.ro€. D.sem.
Elektrotechnika a Bakalafsky Prezenc¢ni Komunikaénia 1 2020 2023 Povinné 3. A 3 LS
informatika mikroprocesorova technika rocnik
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